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摘要(译)

[目的]提供一种能够实现有效的光提取并且提供低功耗的发光元件。 [解
决方案]一种发光元件，包括：设置在支撑层上的下电极;第一构件设置在
支撑层上以围绕下电极以形成凹陷结构，第一构件各自在内部具有空隙;
有机层设置在下电极和第一构件上并沿着凹陷结构，有机层包含有机发
光材料;上电极，设置在有机层上并沿凹陷结构;第二构件设置在上电极上
方，使得凹陷结构嵌入第二构件中，第二构件具有比第一构件更高的折
射率。
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